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	一、本期业绩预计情况
	三、业绩变动原因说明
	目前，公司对大容量DDR3、EMMC等芯片实施了3周滚动动态存货计划，已上涨的关键原材料能完全满足未来销售订单的有序供给，目前大容量存储芯片采购价格呈稳定不上涨态势。
	四、其他相关说明



